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Lista número  4 Data  

Nome  Número USP  

 

Os parâmetros S de um transistor em 6 GHz são dados na tabela a seguir: 

 

Parâmetro S Módulo  Fase (graus) 

S11 0,61 -170 

S12 0 - 

S21 2,24 32 

S22 0,72 -83 
 

(1) Determinar a estabilidade; (2) desenhar os círculos de ganho constante para �� = 1	�� 

e  �� = 2	��; (3) Escolher Γ� e Γ� para que o ganho do amplificador seja 10 dB.  

 


